YCTPOMCTBA UHAUKALNN

N or A
V'S;AY CBEPXAPKUE CBETOAMOADLI 5 MM

8CHOBHbIe XapaKTepM_CTVIKM npw: ti25 c LigeT cBeueHus AomuHanTHas aAnvHa | s o Yron y > | Cunaceertalv (mKa) HomuHansHbli
6 CﬂOJ’IHeHI/Ive Kopnyca: Npo3pa4Hbln, BOJIHBI A, HM 20"/, p ToK, MA
€eCLBETHbIN
u 618 TLCR5100 AlinGaP na GaAS 18 12000
CUCTEMA OBO3HAYEHUI 622 TLCR5200 AlinGaP Ha GaAS 30 4000
TLC R 5 1 00 622 TLCR5800 AlinGaP na GaAS 8 20000
1 o 3 4 5 KpacHblit 625 TLCS5100 AlinGaP Ha GaAS 18 7500 50
1. Tun TLC s . 625 TLCS5110 AlinGaP Ha GaAS 18 20000
2. Lger npodpa LA 625 TLCS5210 AllnGaP Ha GaAS 30 6200
?- KpacHbIi 4. \{ro;@uany-q%um 625 TLCS5810 AlinGaP Ha GaAS 8 30000
- XenTbln - ¥ -18" =
TG - 3enenbii 2 yron uanydeHus o 505 TLCO5100 AlinGaP Ha GaAS 18 12000 50
B- C6VIHI/II7I E23® % °-30° TLCY5100 AlinGaP na GaAS 18 7500
W - 6enblin - Yron u3ny4eHus
3. Cepust 201 - 8° Kentuiii 590 TLCY5101 AlinGaP Ha GaAS 18 10000 50
5 - kopnyc @5mm, 5. BuH sipkocTtun 00-99 TLCY5200 AlInGaP Ha GaAS 30 4000
TLCY5800 AlinGaP Ha GaAS 8 14000
572 TLCYG5100 AlinGaP Ha GaAS 18 3500 30
555 TLCPGS5100 AlinGaP Ha GaAS 18 1300
3enexblit 523 TLCTG5100 InGaN Ha SiC 18 5000
525 TLCTG5200 InGaN Ha SiC 30 2000 30
525 TLCTG5800 InGaN Ha SiC 8 7000
_ 505 TLCBG5100 InGaN Ha SiC 18 5000
CuHe-3eneHbli - 30
505 TLCBGS5800 InGaN Ha SiC 8 7000
TLCB5100 InGaN Ha SiC 18 1500
CuHnii 470 TLCB5200 InGaN Ha SiC 30 700 30
TLCB5800 InGaN Ha SiC 8 2500
Benbiii x=0.33 y=0.33 TLCW5100 InGaN/YAG Ha SiC 18 4000 30

N A
V'S;AY CBEPXAPKUE CBETOAMNOADI TELUX™

0O6GnacTb NPMMEHEHUs: CTOM-CUrHaJbl, CBETO- DomunanTian
u - Yron usny4yenus HomuHanbHbI
OpbI, HABUrALMOHHBIE OTHU, ObITOBAs TEXHYIKA, —|UBeTcseuetns e s 20"/, Cunaceetalv, MKA | 260unii Tok, MA
:
[eKopaTyBHas 1 yanMyHasa noaceeTka. oo TLWR7600 AlNGaP ra GaAS so00
McnonHeHre nyH3bl: npo3payHas 6ecLBeTHas. TLWR7601 AllnGaP Ha GaAS
N KpacHsiii
[IwnanasoH paboynx Temnepartyp: -40...+110°C. 615 TLWR8600 AllnGaP Ha GaAS 3750
TLWR9600 AlInGaP Ha GaAS 4000 70
OpaHxeBblii 605 TLWO7600 AlinGaP Ha GaAS 2650
XKentbin 592 TLWY7600 AlinGaP Ha GaAS 1750
XKentbiin 590 TLWY8600 AlinGaP Ha GaAS 1750
3eneHblit 523 TLWTG7600 InGaN Ha SiC 1100
3eneHblit 523 TLWTG8600 InGaN Ha SiC 60 2500
RCHOS 505 TLWBG7600 InGaN Ha SiC 900
Jonte- 505 TLWBG8600 InGaN Ha SiC 1625
50
Cuhmii 470 TLWB7600 InGaN Ha SiC 400
. Cuhmii 470 TLWB8600 InGaN Ha SiC 1625
CUGIEMAIOE OSHAIEHHH TLWW7600 InGaN/YAG Ha SiC 800
TLW R 7 6 00 Benbiii x=0.33y=0.33 |TLWW8600 InGaN/YAG Ha SiC 1300
1 2 3 4 5 TLWW9600 InGaN/YAG Ha SiC 1900
1. Tun TLW BOJIHbI /15 KAXA0r0 U3 618 TLWR7900 AlinGaP Ha GaAS 3000
2.Uger UBETOB CM. TabG/nLLy) TLWR7901 AlinGaP Ha GaAS 3000
R- kpacHsbii 4. Kop, yrna nanyyeHus
O- oparxesbiii 6 - yron uanyueHns Kpachui TLWR8900 AllnGaP Ha GaAS 3750
Y- XenTblii 20%°-60" 615 TLWR8901 AlinGaP Ha GaAS 3750
TG - 3eneHbilit 9 - yron nany4enus
. TLWR9900 AlinGaP Ha GaAS 4500 70
BG- cuHe-3eneHbli 20%°-90 " nar na ba
B - cuHuin 0 - yron uanyyeHus TLWR9901 AlinGaP Ha GaAS 4500
3 \(/:V 6eﬂbu718 0 20%°-110° OpanxeBblit 605 TLWO7900 AlInGaP Ha GaAS 3000
. Cepums: 7,8, 5. BuH apkocTn
(pasaniaoTos 00-99 I 590 TLWY7900 AllnGaP Ha GaAS 2000
APKOCTBIO ANMHO TLWY8900 AllnGaP Ha GaAS % 3750
3eneHbiit 523 TLWTG7900 InGaN Ha SiC 1300
TABAPUTHBIE PASMEPbI 3eneHbiit 523 TLWTG8900 InGaN Ha SiC 2850
SCuHe- 505 TLWBG7900 InGaN Ha SiC 1000
| —
I W7 ICUHOS 505 TLWBG8900 InGaN Ha SiC 1850
| & o TLWB7900 InGaN Ha SiC 500 50
-4 2 G 470 TLWB8900 InGaN Ha SiC 950
a a TLWW7900 InGaN/YAG Ha SiC 930
I I
E My y Benbiii x=0.33y=0.33 | TLWW8900 InGaN/YAG Ha SiC 1250
TLWW9900 InGaN/YAG Ha SiC 1900
| 7.62 KpacHbiii 622 TLWR9000 AlinGaP Ha GaAS 110 6400 50
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